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摘要(译)

本发明公开了一种FFS型TFT-LCD阵列基板的像素结构，其包括狭缝电
极，所述狭缝电极包括至少一个狭缝单元，所述狭缝单元包括多个同向
设置的狭缝及相邻的两个所述狭缝之间的电极部，所述电极部的宽度和
与其相邻的所述狭缝的宽度之和，从狭缝电极一侧至另一侧逐渐递增。
本发明TFT-LCD阵列基板的像素结构，通过设计W+L递增或递减的狭缝
电极，减小了不同角度入射的光的平均折射率的变化，从不同视角看液
晶屏幕时不会出现明显的差异，在视觉上提高了灰度，提高了对比度，
提高了产品的可信赖性。
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